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I. Fonn hagqinda malumat

Fonnin kodu:
Fonnin novii:
Tadris ili:
Todris semestri
Tadris formasi:
Fakiilta:

Qrup:

Tadris yiikii:
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258ds

2025/2026

: p=3

ayani
Rogomsal igtisadiyyat

60 saat (30/30)
7

I1I. Miisllim hagqinda malumat

Fonni todris edon muoallim:

Kafedra:
E-mail iinvani:
Is telefonu:

Miihandislik va tatbigi elmlor

Talabalar uciin gabul vaxtlar::

III. Fonnin tasviri. “Elektronikanin osaslar1” kursunda yarimkegcirici cihazlarin vo

inteqral sxemlorin osas baza elementi olan p-n keg¢id, onun yaranmasi, xassolori,
homg¢inin diodlarin, tranzistorlarin, tiristorlarin, yarimkecirici foto- vo optoelektron



cihazlarin, inteqral sxemlorin, diizlondiricilorin, rogom elektron qurgularinin asaslari,
baza moantiq elementlorinin qurulusu, is prinsipi, ndvlari, mantiq funksiyalari, onlarin
minimallagdirilmasi, roaqam elektron qurgularinin layihslondirilmasi, ardicil va
kombinasiyalt rogom qurgularinin qurulmasi, parametrlori vo totbiq saholorinin
Oyronilmasi nozords tutulur.

IV. Fonnin magsadi va vazifolari-“ Elektronikanin osaslar1” fonninin todrisinin osas
mogsadi tolabolordo elektronika haqqinda baza tosovviirlorin yaranmasina, bark
cisimlordo bas veron elektron proseslorin fiziki qanunauygunluglarinin elektron
cihazlarin yekun istismar xarakteristikalar1 ilo qarsilighh olagoesi vo yarimkegirici
cihazlarin elektron sxemlorindo istifadosi haqqinda biliklorin tolabslor torafindon aydin
sokildo monimsanilmasing nail olmagdan ibaratdir.

V. Fonnin talim naticalori:

Bilmolidir:
e osas elektron cihazlarinin is prinsipinin fiziki asaslarini vo onlarin elektron
qurgularda istifadssini;
elektron cihazlarinin asas xarakteristika vo parametrlorini;
istifado olunan qurgularin konstruktiv cohotlorini;
elektron cihazlarinin toyinating;
elektron cihaz vo qurgularinin totbiq saholorini;
e miiasir elektronikanin masolalorini, inkisaf perspektivlorini;
Bacarmahdirlar:
e clektron sxem elementlorinin se¢ilmasi ligiin adobiyyatla islomoyi;
e miiasir elektron cihazlarinin osas texniki vo istismar xarakteristikalarinin
tohlilini vo hesabatini aparmag;
e clektron cihazlarda bas veron nasazliglarin sobabini bilmali vo onlar1 aradan
qaldirmagi;
e clektron cihazlarinin vo qurgularinin tokmillosdirilmasi ilo bagli miithandis
masalalarini hall etmayi.

VI. Fonnin miihazirs movzulari

Movzu 1: Elektronika haqqinda imumi molumat. Yarimkecirici
elektronikanin asaslari. Elektronikanin inkisaf morhalolori. Yarimkegiricilorin zona
qurulusunun xiisusiyyatlori, yarimkeciricilorin elektrikkeciriciliyi, maxsusi vo asqar
yarimkegiricilor, yarimkegiricilords diffuziya va dreyf caroyanlari.

Movzu 2: Yarimkegiricilordo bas veron kontakt hadisalori. Yarimkegirici
diod. p-n kecid, metal-yarimkegirici kontakti, heterokecidlor. Yarimkegirici diodlar:
yarimkegirici diizlondirici diod, Sottki diodu, stabilitron, varikap, tunel diodu. Onlarin
qurulusu, is prinsipi, xarakteristika vo parametrlori, totbiglori.

Movzu 3. Tranzistorlarin tasnifati. Bipolyar tranzistorlar vo qosulma
sxemlori. Bipolyar tranzistorlarin qurulusu, novlori, is prinsipi, is rejimlori, qosulma
sxemlori, parametrlori, statik xarakteristikalari, totbiqlori.




Mévzu 4. Unipolyar tranzistorlar. idarsedici p-n kecidli saha tranzistoru.
Unipolyar tranzistorlarin novlari. idarsedici p-n kecidli saha tranzistorunun qurulusu,
is prinsipi, xarakteristika vo parametrlori. Idarsedici elektrodu tocrid olunmus saho
tranzistoru: qurulusu, is prinsipi, ndvlori, xarakteristika vo parametrlori.

Movzu 5. Giic elektron cihazlari. Tiristorlar. Tiristorlar haqqinda imumi
molumat. Dinistor, dinistorun iki tranzistorlu ekvivalenti. Trinistor. Simmetrik tiristor
— simistor. Tiristorlarin dinamik xassolori

Movzu 6. Giic elektron cihazlari. Giiclii bipolyar, saha, torkibi vo razasi
tocrid olunmus bipolyar (RTBT) tranzistorlari. Giiclii bipolyar tranzistorlar. Giiclii
saho tranzistorlari. Torkibi tranzistorlar. Rozosi tocrid olunmus bipolyar tranzistor -
RTBT (Insulated-gate bipolar transistor - IGBT). Statik induksiyali tranzistor - SIT
(static induction transistor - SIT). Giic inteqral sxemlori.

Movzu 7. Foto- va optoelektron cihazlar. Yarimkegiricilords isigin udulmasi.
Fotokegiricilik. Fotogobuledicilor. Giinas batareyalari. Optoelektron cihazlar: is1q
diodlar1, optronlar. Lazerlor.

Movzu 8. Analoq elektron qurgularimin sxemotexnikasi. Giiclondiricilorin
tosnifati, asas parametr vo xarakteristikalari. Giiclondiricilords oks slage. Omaliyyat
giiclondiricisinin qurulusu, osas parametr Vo xarakteristikalari. Omoliyyat
giiclondiricisi asasinda miixtalif sxemlor.

Movzu 9. Elektron qurgularimin qida manbslari. Birfazali bir yarimperiodlu
diizlondiricilor, birfazali ikiyarimperiodlu diizlondiricilor. Hamarlayici stizgoclor.

Movzu 10. Elektron acarlar. Yarimkecirici cihazlar ssasinda elektron acar
sxemlori. Umumi molumat. Elektron acarlarin osas xiisusiyyatlori. Bipolyar
tranzistorlu agar sxemi. Metal-dielektrik-yarimkecirici (MDY) tranzistorlu elektron
acarlart. Komplementar acar.

Moévzu 11. Inteqral sxemlorinin (IS) névleri, onlarin sorti-qrafiki
isarolonmasi. Ragom mikrosxemlorinin asas parametrlari vo xarakteristikalari.
Elementlorin sayina, montiq elementlori vo tranzistorlarin sayma, hazirlanma
texnologiyasina gors inteqral sxemlorinin novlari vo asas parametrlori: mantiqi sifir vo
vahid soviyyaslori, giris vo ¢ixis corayanlari, cald islomo gabiliyyati, monbadon sorf
etdiyi giic, maksimal manes gorginliyi va s.

Movzu 12. Ragom elektronikasinin asaslari. Baza mantiq elementlari. Montiq
cobrinin asaslari: mantiq funksiyalari, aksiomlar, asas qanunlar. Mantiq funksiyalarinin
minimallagdirilmasi. Baza montiq elementlori. Bipolyar vo metal-dielektrik-
yarimkegirici tranzistorlu mantiq elementlori.

Movzu 13. Kombinasiyali ragam qurgularn. Sifratorlar, desifratorlar, kod
ceviricilori, multipleksorlar, demultipleksorlar, comlayiciler, rogom komparatorlari.

Movzu 14. Ardicll ragam qurgular: triggerlor, registrlor, impuls saygaclari,
struktur sxemi. is prinsipi. Tezlik boliiciilori.

Movzu 15. Yaddas qurgulari. Daimi vo operativ yaddas qurgular.
Programlagdirilan montiqi inteqral sxemlor. Analog-rogom vo rogom-analoq
ceviricilori.

VILI. Prerekvizitlor
Fonnin todrisi liglin 6ncodon todrisi zoruri olan fonn yoxdur.




VIII. Fonnin tadris metodologiyasi - Bu fonnin todrisi prosesindo miihaziroslorin
oxunmasl, interaktiv miizakiralorin aparilmasi, komanda soklindo layihalarin icrasi,
kicik qruplarda is, isgiizar oyunlar, xlisusi niimunoslorin (keys-stadilor) dyronilmasi vo
tohlili, esse yaxud sarbast islorin yazilmasi va test tapsiriglarin yering yetirilmasi kimi
genis ¢esiddo todris va tolim tisullarindan istifado edilir.

IX. 9sas darslik va adabivyat
Osas adabiyyat

1. AM. Pasayev, A.R. Hosonov, 1.8. Isgondorov, F.A. Abdurohimov. Elektron
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MAA, 2014, - 313s.
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S.

3. Floyd, Thomas L. Electronic devices: electron flow version / Thomas L. Floyd. 9th
ed., Prentice Hall, 2012.

4.M. Mano. M.D. Ciletti, Digital Design — Solution Manual. Copyright 2007, All
rights reserved.
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Pearson, 2014. — 624 p.
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6. D Vasileska, S.M. Goodnick, G Klimeck, "Computational Electronics:
Semiclassical and Quantum Device Modeling and Simulation," CRC Press, 2010.

— 782 p. https://doi.org/10.1201/b13776

X. Fonnin miihazirs matnlori
Fonn {izro biitlin miihaziro motnlori vo togdimatlar, habelo zoruri mosgolo materiallar

elektron formatda Universitetin saytinda “Virtual universitet” bdlmoasinda
(www.vu.aseu.az) yerlosdirilir.
XI. Movzularin maozmunu v tadris-tematik bolgiisii
Hofts Movzularin adi Movzunun Jsas Idobiyyat
mazmunu

1 | Elektronika haqqinda imumi | Elektronikanin  inkigaf | R.T. Hiimbatov.
molumat. Yarimkegirici morholoalori. Yarimkeciri- | Elektronika I
elektronikanin osaslari cilorin zona qurulusunun | (elektron

xiisusiyyatlori, yarimke- | cihazlar) hissa.
ciricilorin elektrikkegiri-

ciliyi, moxsusi vo asqar
yarimkegiricilor, yarim-

kegiricilordo diffuziya vo

dreyf coroyanlari.

2 Yarimkegiricilordo bas veron | p-n ke¢id, metal-yarim- | R.T. Hiimbastov.
kontakt hadisolori. | kegirici kontakti, hetero- | Elektronika I
Yarimkecirici diod. kec¢idlor.  Yarimkegirici | (elektron cihaz-

diodlar: yarimkecirici | lar) vo II (elek-
diizlondirici diod, Sottki | tron qurgular)
diodu, stabilitron, wvari- | hissa.

kap, tunel diodu. Onlarin

qurulusu, 1is  prinsipi,

xarakteristika vo para-

metrlori, totbiqlari.

3 | Tranzistorlarin tosnifati. |Bipolyar  tranzistorlarin | A.M. Pasayev,
Bipolyar tranzistorlar  vo |qurulusu, novlari, is prin- | A.R. Hasonov,
gosulma sxemlori. sipi, is rejimlari, qosulma | I.D.Isgondorov,

sxemlori,  parametrlori, | F.A.Abdurahi-

statik  xarakteristikalari, | mov. Elektron

totbiqglori. Qurgularinin
Osaslari. Cild L.
Elektron qurgu-
larinin element
bazasi

4 | Unipolyar tranzistorlar. | Unipolyar tranzistorlarin | A.M. Pasayev,
Idaroedici p-n kecidli saho | ndvlori. Idaroedici p-n ke- | A.R.  Hosonov,



https://doi.org/10.1201/b13776
http://www.vu.asеu.az/

tranzistoru. ¢idli saho tranzistorunun | 1.9.Isgondorov
qurulusu, is prinsipi, xa- | F.A.Abdurohi-
rakteristika vo parametr- | mov.  Elektron
lori. Idarosedici elektrodu | Qurgularmin
tocrid olunmus saho tran- | Osaslar1. Cild 1.
zistoru: qurulusu, is prin- | Elektron
sipi, novlori, xarakteris- | qurgularinin
tika vo parametrlori element bazasi

Giic  elektron  cihazlari. | Tiristorlar hagqinda timu- | R.T.Hiimbotov

Tiristorlar. mi malumat. Dinistor, di- | Elektronika I
nistorun iki tranzistorlu | (elektron

ckvivalenti. Trinistor.
Simmetrik tiristor — si-
mistor. Tiristorlarin dina-
mik xassalari

cihazlar) hisso.

Giic elektron cihazlari. Giiclii | Giiclii  bipolyar tranzis- | R.T.Hiimbatov
bipolyar, saho, torkibi vo|torlar. Giiclii sahoa tran- | Elektronika I
197981 tocrid olunmus | zistorlari. Torkibi tranzis- | (elektron
bipolyar (RTBT) | torlar. Rozasi tocrid olun- | cihazlar) hissa.
tranzistorlari. mus bipolyar tranzistor -

RTBT (Insulated-gate

bipolar  transistor -

IGBT). Statik induksiyali

tranzistor - SIT (static

induction  transistor -

SIT). Giic inteqral sxem-

lori.
Foto- ) optoelektron | Yarimkeciricilordo is18in | R.T.Hiimbotov
cihazlar. udulmasi. Fotokegiricilik. | Elektronika I

Fotogobuledicilor. Gilinos | (elektron

batareyalari.  Optoelek-
tron cihazlar: is1q diod-
lar1, optronlar. Lazerlor.

cthazlar) hisse.

Analoq elektron qurgularinin
sxemotexnikasi.

Giuclondiricilorin =~ tosni-
fati, osas parametr vo
xarakteristikalari.  Guc-

londiricilordo oks olago.
Omoliyyat giiclondiricisi-
nin qurulusu, ssas para-
metr vo xarakteristikalari.
Omoliyyat giiclondiricisi
osasinda miixtolif sxem-
lor.

R.T.Hiimbatov
Elektronika I
(elektron
cthazlar) hissa.

Elektron qurgularinin qida
monboalari.

Birfazali bir yarimperi-
odlu diizlondiricilor, bir-

A.M. Pasayev,
A.R. Hasonov,




fazali  ikiyarimperiodlu | 1.9.Isgondorov

diizlondiricilor. Hamarla- | F.A.Abdurohi-

yici siizgoclor. mov. Elektron
Qurgularinin
Osaslari. Cild 1.
Elektron
qurgulariin
element bazasi

10 | Elektron acarlar. | Umumi molumat. Elek- | R.T.Hiimbatov.
Yarimkecirici cithazlar | tron acarlarin osas xiisu- | Elektronika I
osasinda  elektron  agar | siyyotlori. Bipolyar tran- | (elektron cihaz-
sxemlori. zistorlu acar sxemi. Me- | lar) hisso.

tal-dielektrik-yarimkeci- | Floyd, Thomas
rici (MDY) tranzistorlu | L. Electronic
elektron acarlari. Kom- | devices: electron
plementar acar. flow version

11 |Inteqral sxemlorinin  (iS) | Elementlarin sayina, | Mano. M.D.
novlori, onlarin sorti-qrafiki | montiq elementlor1  vo | Ciletti, Digital
isaralonmasi. Rogom | tranzistorlarin sayina, ha- | Design —
mikrosxemlorinin osas | zirlanma texnologiyasina | Solution Manual
parametrlori vo | gbra inteqral sxemlarinin | Hiiseyin EKIZ
xarakteristikalari.. novlori vo asas parametr- | “Mantiq

lori: montiqi sifir vo vahid | devreleri” (saysal
saviyyalori, giris vo cixis | elektronik).
coroyanlari, cold islomo

qabiliyyati, = monbadon

sorf etdiyi giic, maksimal

manea gorginliyi va s.

12 | Rogom elektronikasiin | Montiq cobrinin asaslari: | Mano. M.D.
osaslari. Baza montiq | montiq funksiyalari, aksi- | Ciletti, Digital
elementlori. omlar, osas ganunlar. | Design —

Montiq  funksiyalariin | Solution Manual
minimallasdirilmasi. Ba- | Hiiseyin EKiZ
za montiq elementlori. | “Mantiq
Bipolyar vo metal-dielek- | devreleri”
trik-yarimkecirici tranzis- | (saysal

torlu montiq elementlori. | elektronik).

13 | Kombinasiyali rogom | Sifratorlar, desifratorlar, | Mano. M.D.

qurgulari. kod c¢eviricilori, multi- | Ciletti, Digital
pleksorlar, demultiplek- | Design -
sorlar, camlayicilor, rs- | Solution Manual
gom komparatorlari. Hiiseyin EKIZ
“Mantiq

devreleri”




(saysal

elektronik).

14 | Ardicil ragom qurgulart. triggerlor, registrlor, im- | Mano. M.D.
puls saygaclar, struktur | Ciletti, Digital
sxemi. i§ prinsipi. Tezlik | Design —
boliiciilori. Solution Manual

Hiiseyin EKIZ
“Mantiq
devreleri”
(saysal
elektronik).

15 | Yaddas qurgulart. Daimi va operativ yaddas | Mano. M.D.
qurgulari. Proqramlasdi- | Ciletti, Digital
rilan  montiqi  inteqral | Design —
sxemlor. Analog-ragom | Solution Manual
vo roqem-analoq ¢eviri- | Hiiseyin EKIiZ
cilori. “Mantiq

devreleri”
(saysal
elektronik).
Yekun imtahan
XI. Fonnin laboratoriya movzulari va tadris-tematik bolgiisii
Ne Movzularin adi Saat
1 | Yarimkegirici diodlarin tadqiqi 2s

2 | Yarnimkegirici stabilitronlarin tadqiqi 2s

3 | Laboratoriya isinin davami 2s

4 | Bipolyar tranzistorlarin tadqiqi 2s

5 | Saho tranzistorlarinin todqiqi 2s

6 | Laboratoriya isinin davami 2s

7 | Birfazali bir- vo ikiyarimperiodlu diizlondiricilorin todqiqi 2s

8 | Laboratoriya isinin davami 2s

9 | Osas va baza matiq elementlarinin dyronilmasi 2s

10 | Laboratoriya isinin davami 2s

11 | Multipleksorun va desifratorun dyranilmasi 2s

12 | Laboratoriya isinin davami 2s

13 | Asinxron, sinxron, ikitakth triggerlorin 6yronilmasi 2s

14 | Laboratoriya iginin davami 2s

15 | Laboratoriya isinin yekunu 2s




XII. Seminar-masgalalor
Bu fonn {izro seminar- moggalolor nozords tutulmayib.

XIII. Fann iizra Kurs isi
Bu fonn {izro kurs isi nozordo tutulmayib.

XIV. Fann iizra givmatlondirma
Fonn tizro krediti toplamaq iiglin lazimi 100 balin toplanmasi asagidaki kimi

olacagq.
50 bal — Imtahana qadar
o climlodon:

20 bal — laboratoriya

30 bal — araliq imtahandan toplanilacaq ballardir.

50 bal — Imtahanda toplanilacaq.
Imtahan test iisulu ilo vo ya yazili sokildo kegirilocokdir. Test 50 sualdan ibarot
olacaqdir. Hor bir sual bir baldir. Sohv cavablanan suallar, diizglin cavablanan
suallarin ballarmi silmir.

Qeyd:

Imtahanda minimum 17 bal toplanmasa, imtahana qodor yigilan ballar
toplanilmayacaq.

Imtahan vo imtahana goadar toplanan ballar comlonir vo yekun migdar asagidaki
kimi qiymetlondirilir:

A -  «Olay -91-100

B- «Cox yaxs» - 81-90

C- «Yaxsw - 71-80

D - «Kafi» -61-70

E - «Qonaotboxs» - 51-60

F - «Qeyri-kafi» - 51 baldan asag1
Mbonboalar:

Sillabusun mazmunu va strukturu ila bagh toklif olunan bu sonadin hazirlanmasi
zamani asagidaki maonbalardan istifads olunmusdur:

1. Qazi Univerisiteti
https://avesis.gazi.edu.tr

2. Orta Dogu Texniki Universiteti (METU))
https://sis.metu.edu.tr/main.php

3. Istanbul Texniki Universiteti (ITU)
https://web.itu.edu.tr/yeltenm/Syllabi/EHB_211E_Fall_2015.pdf

4. Ostim Technical University, Ankara
file:///C:/Users/nesimi/Downloads/Syllabus EEE%20201.pdf

5. Department of Electrical and Computer Engineering The University of
Texas



https://sis.metu.edu.tr/main.php
https://web.itu.edu.tr/yeltenm/Syllabi/EHB_211E_Fall_2015.pdf
file:///C:/Users/nesimi/Downloads/Syllabus_EEE%20201.pdf

https://digitalmeasures.utep.edu/ai/sergioc/schteach/SyllabusV3 EE2350Sect0
01 Fall 2016-1.pdf

6. Ted University
https://www.tedu.edu.tr/sites/default/files/f16_syllabus ee201 1.pdf

7. Bursa Uludag Universitesi
http://bilgipaketi.uludag.edu.tr/Ders/IndexENG/715492

8. University Of Californiya

file:///C:/Users/nesimi/Downloads/S12ENG65-Syllabus.pdf



https://digitalmeasures.utep.edu/ai/sergioc/schteach/SyllabusV3_EE2350Sect001_Fall_2016-1.pdf
https://digitalmeasures.utep.edu/ai/sergioc/schteach/SyllabusV3_EE2350Sect001_Fall_2016-1.pdf
https://www.tedu.edu.tr/sites/default/files/f16_syllabus_ee201_1.pdf
http://bilgipaketi.uludag.edu.tr/Ders/IndexENG/715492
file:///C:/Users/nesimi/Downloads/S12ENG65-Syllabus.pdf

